Caractéristiques principales
(valeur maximales, Ta: 25° C)

Paraméire Abbirév 25M653 25AB53A 25C1161 25C1161A Unité
Tension collecteur-base Veoe —150 — 150 200 ang v
Tension collecteur-émattewr | Ve —120 —140 120 140 v
Tenslon éamelleur-base Voo =&.0 —6.0 6.0 E.0 v
Couranl collectaur lefocl -1.0 =1.0 1.0 1.0 A
C.collect {impulsions) le( pulse) * —1.5 —1.5 1.5 1.5 A
Puissante lotale diss. Pr 75 w
Temp. de jonction Tj 150 T
Temp. de travall recom. | Teg —65—+150 Tt
o PWE10ms, duty cycle=50%

Caractéristiques électriques
(a 25° C)

Paramélre AbDrév. condition MIN. | TYP. | MAX. |
Courant résid. collbase lepa Vea=120V, [x=0 1.0 uh
Courant résid, émett/base I!ﬁ vn=3.ﬂ‘f_ le=0 1.0 .u,ﬁ.
Bl cetds oot hegy * Vee=5.0V, le=5.0mA 20

hpes * Ver=5.0V. 1:=0.3A IP 100 320
Tens. sal.coll/ématt Veel gat) * Ie=10A. Ia=0.1A 0.8 20 v
Fréqu. de transition Ir Ver=5.0V, 1c=0.1A 60 MHz
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Données mécanigues

Fig. 12 : Transisrors bipolaires

fots B, C (rares), K e L (plus couranis),

complémentaires 25A 653 ei 25C 1161, Caraciéristiques principales. [ exisient sous les
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di kg permetiant |'appairage.

u ancienne » mals elle est préfé-
rable & une disposition en ligne
sur lagquelle les transistors de
puissance, trop resserrés ou dis-
Sur une corniére rapportée
une partie des radiateurs
pratiqguement froid , ce qui est le
ﬂ:n: d'une mauvaise disposition
umli.nnm sur les rnd.iun:rs
uera également
d‘.ms tous mmu;u am ﬁ
cateurs Kanéda sans exception,
les radiateurs sont montés &
Iintérieur du chéssis, le capot
- grillagé servant de blindage
magnétigue. 1 faut penser en
effel que la consommation géné-
rile élevée (prés de 300 VA) est
due 4 la dissipation importante
des transistors qui dégagent cha-
leur comme rayonnement

magnétique.

Fig. I3 Transistors de sortie des montages Kandda. Mesure et détermination

Remplacement des références
de transistors non disponibles

Pour ceux-ci la plus sage réso-
lution consistera & utiliser pour
référence non pas le schéma
théorique avec ses références de
transistors d'origine mais
I"amplificateur d'origine lui-
méme, & partir duquel diverses
études comparatives, subjectives
comme objectives pourront étre
effectuées. Pour ce travail, il
faut disposer & la base de trés
nombreuses références de tran-
sistors déja pré-sélectionnés pour
leurs similitudes avec les transis-
tors & remplacer. Dans le cas de
I"amplificateur Kanéda, les rem-
placements & effectuer seront
nombreux puisqu’il concernent
les références :

— 25C 1400 — I5A 607

Je
L
Tr Iy
Ampli - pnp Ie Ve
15W 250188 2SA627 | (0.484A | 4.BaV
30w 2SD188 2SA627 | 0.6854 | GAESY
Classe 40W 250388 258541 0.79A | 7.9v
A S0W 250188 25A627 05894 | 580V —2SC 1161 — 25A 566
— 28A 653 — 2SA 539
oW 250188 2SA6IT 0523A | 523V — 28D 188 — 25C R15%
100w 25D388 258541 063A | 6.3V — 2SA 627 — 25B 600
cH e ARy Dans la suite de cet article, il
Classe 120W | 2SP388 258841 | 03724 | 372v sera toutefois intéressant d'abor-
AB 1B0W | 2SDIBE 258541 03134 | 313V der une étude plus détaillée des
2500 250287 2585398 | 02424 | 242y particularités, qualités (et éven-
ClLB 170w 250388 258541 0.154 | 1sv tucllement défauts) de |'amplifi-

cateur dans sa version d'origine,
el méme de citer certaines réfé-
rences commerciales d'amplifi-
cateurs présentant eux aussi
d'autres particularités, d’autres
qualités et parfois. d'autres
défauts. Le but est toutefois de
tenter la réalisation S0 W +
S0W dans des performances
subjectives trés proches de la réa-
lisation originale, & ir de
composants de remp ent,
dépasser ces objectifs faisant
partie d'étapes futures.
N'oublions pas que la réalisation
aura bientdt douze ans d'dige, ce
qui est le cas d'un bon whisky.
Pour le cas Kanéda et sans se
prétendre « passéiste », le poids
des valeurs stables d'une part, et
les progrés effectués depuis
d'autre part, permettront peut-
étre d'envisager certaines ameé-
liorations,
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